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Fremgangsmade til doping af tinoxid

SAMMENDRAG 2465-83

Tykfilmmodstandselementer med lav temperaturkoeffi-

cient indeholder en pyrochlor-beslagtet forbindelse med

formlen

2* pa b snito

Sn
2=y Y, Yy 1mxmy/2

hvori x = 0-0,55, Y3 = 0-2, Y, = 0-2, Y, = 0-0,5, og
¥ +y, +yy =2, og fremstilles ved en fremgangsmdde omfat-
tende fglgende successive trin:

(a) dannelse af en dispersion i et organisk medium
af findelte partikler af Sno, Snoz, et metalpentoxid valgt
blandt Tazos, Nb205 og blandinger deraf og en uorganisk
binder, som har en sintringstemperatur under 900°C, idet
molforholdet mellem SnO og metalpentoxid er 1,4-3,0, Sno,
.er 1 et stgkiometrisk overskud af SnO og metalpentoxid og
omfatter 20-95 vagt-% af de totale oxider, og den uorga-
niske binder omfatter 5-45 vagt-% af indholdet af faste
stoffer i dispersionen,

(b) dannelse af et tyndt lag af dispersionen fra trin
(a) med et mgnster,



(c) torring af laget fra trin (b) og

(d) opvarmning af det t¢rrede lag fra trin (c) i en
ikke-oxiderende atmosfare til afdampning af det organiske
medium og sintring i flydende fase af den uorganiske binder.
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